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EXEMPLARY CLAIMS- 1/rectifying Circuit of alternate 
electric signals, with bridge of diodes, characterized in that it 
comprises in parallel on atleast one of the diodes <D, D. 0, 
DJ of this bridge a transistor 5 M0S(1, TJ ordered so as to 
respectively present a state passing or a state blocked for a 
state respectively passer by or blocked EC diode. It 
rectifying Circuit according to claim 1, characterized in that 
the tension of ordering of this transistor MOS is taken "ntre 
10 the exit of the bridge connected to the diode considered 
and the entryof the bridge off-line to the diode considered, 
and in what this transistor is crossed by a current in opposite 
direction of a nomale use, namely of the source towards the 
drain for a transistor with channel N, or drain towards the 
source for a transistor with channel P. T3 f3 X: ; I T=C R **, 
R-* *-o I p Ho-.. "- 
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(^ Circuit redresseur de signaux electriques alternatif s. 



^ Ce circuit redresseur de signaux 6lectriques atternatifs. d 
pont de diodes comporte en parall^les sur au moins une des 
diodes de ce pont un transistor MOS command^ de maniire a 
presenter respectivement un 6tat passant ou un 6t8t bloqui 
pour un 6tat respectivement passant Cu bloqu^ de cette diode, 
afin de diminuer la chute de tension de redressement. 
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circuit redresseur de slgnaux electrlques alternatlfs 

La presente invention concerne un circuit redresseur de slgnaux 
electrlques alternatlfs, et plus partlculierement un circuit redresseur 
dit a pent de diodes. 

Un tel montage est bien connu ; son prlncipe est rappele 
sur la figure 1. 

Une tension alternative "e'* etant appliquee en entree de 
ce montage, entre les points et communs respectlvement a 
deux diodes et disposes dans l*un des bras du pont, et a 
deux diodes et disposees dans 1* autre bras du pont, les diodes 

et d*une part, et d* autre part, condulsent alternatlvement, 
de sorte qu*une tension redressee **s** est obtenue en sortie de 
ce montage, entre les points et communs respectlvement aux 
diodes et D^, et aux diodes et D^. 

Le'sens de montage des diodes determine la polarite sur chacune 
des sorties et S^, en 1* occurrence une polarite positive sur 

et une polarite negative sur dans l*exemple represente sur 
la figure U 

Les slgnaux appliques a ce montage sublssent cependant, outre 
une modification de forme qui est le resultat recherche, une chute 
de tension egale a la tension aux bornes des diodes rendues passantes 
a un Instant donne, ce qui peut presenter un inconvenient dans 
certalnes applications. 

La presente invention a pour objet un circuit redresseur 
a diodes permettant d'eviter un tel inconvenient. 

Suivant une caracteristlque de 1* invention, un circuit redresseur 
de slgnaux electrlques alternatlfs, a pont de diodes, comporte 
essentlellement, en parallele sur au moins une des diodes de ce 
pont, un transistor MOS commande de maniere a presenter respectlvement 
un etat passant ou un etat bloque pour un etat respectlvement passant 
ou bloque de cette diode. 

D'autres objets et caracteristiques de la presente invention 
apparaltront plus clalrement a la lecture de la description suivante 
d'un exemple de realisation, faite en relation avec les desslns 
ci-annexes dans lesquels, outre la figure 1 relative k I'art ahterieur. 
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la figure 2 est un schema d'un circuit redresseur a pont de diodes 
suivant !• invention. 

La figure 2 reprend le montage de la figure 1 , en y adjoignant 
deux transistors MOS et T^en parallele respectivement sur les 
diodes et situees chacune sur I'un des bras du pont dans 
la partie inferieure de celui-ci. ces transistors etant respectivement 
commandes par un signal relatif a 1' autre bras du pont. 

Plus precisement le transistor Tg a 3a source connectee au 
point Sg. son drain connecte au point et sa grille connectee 
au point Eg, via une resistance R,. De meme, le transistor a 
sa source, connecte au point S^, son drain connecte au point Egi 
et sa grille connecte au point E^, via une resistance R^* 

Avec le sens de branchement des diodes considere, ces transistors 
sont des transistors a canal N. 

A I'etat conducteur. ils sont parailleurs parcourus par 
un courant oriente de la source vers le drain, c'est-a-dire en 
sens inverse d'une utilisation classique de transistors de ce type. 

Chacun d'eux est ainsi a I'etat passant pour un etat passant 
de la diode sur laquelle il est monte en parallele, et a I'etat 
bloque pour un etat bloque de celle-ci. 

La conduction en parallele d'une diode de redressement et 
d'un transistor MOS permet de dimlnuer la chute de tension de redres- 
sement. ceci restant vrai tant que le produit R x I de la resistance 
a I'etat passant du transistor MOS par le courant de charge du 
pont redresseur est inferieur au seuil de la diode. 

Des transistors MOS pourraient etre associes de la meme fagon 
aux diodes de redressement D, et D^ situees dans la partie superieure 
du pont en vue de reduire encore les chutes de tension. Ils seraient 
alors k canal P. 

Afin d'accelerer le basculement des transistors et T^, 
une resistance R^ en serie avec un condensateur et une resistance R^ 
en serie avec un condensateur peut etre ajoutes en paralUle 
respectivement sur la resistance R^^ et sur la resistance R^- 
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REVENDICATIONS 

1/ Circuit redresseur de 9ignaux electriques alternatifs, a pont 
de diodes, caracterise en ce qu*il conporte en parallele sur au 
moins une des diodes (D^, D^, D^, D^) de ce pont un transistor 
5 MOS (T^, T^) commande de maniere a presenter respectivement un 

etat passant ou un etat bloque pour un etat respectivement passant 
ou bloque de cette diode. 

2/ Circuit redresseur selon la revendicatlon 1, caracterise en 
ce que la tension de conuoande de ce transistor MOS est prise entre 
10 la sortie du pont connectee a la diode conslderee et 1* entree du 

pont non connectee a la diode conslderee, et en ce que ce transistor 
est traverse par un courant en sens inverse d*une utilisation normale, 
a savoir de la source vers le drain pour un transistor a canal N. 
ou du drain vers la source pour un transistor a canal P. 
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